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基于０１８μｍＣＭＯＳ标准单元的可编程分频器设计
何小虎　　胡庆生

（东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）

摘要：设计实现了一种应用于ＩＥＥＥ８０２１１ａ收发信机的ＰＬＬ频率综合器中的可编程分频器．介绍
了逻辑综合、版图规划、布局布线等 ＶＬＳＩ设计流程的关键步骤，通过将后端信息返标到前端设计
工具，生成自定义线负载模型，优化了深亚微米工艺下的设计流程．可编程分频器采用 Ａｒｔｉｓａｎ
ＴＳＭＣ０１８μｍＣＭＯＳ标准单元库设计并流片．芯片内核面积为１３６０５μｍ２，可工作在１００～２００
ＭＨｚ的频率范围．测试结果表明芯片能够完成精确的分频比．
关键词：可编程分频器；频率综合器；标准单元；ＣＭＯＳ
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